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SERIE BMS
SENSORES FOTOELECTRICOS

• Protegidos contra inversión de
polaridad y exceso de corriente

• Respuesta rápida: 1 mseg máximo

• Salidas a transistor NPN o PNP

• Regulación de sensibilidad

• Dimensiones reducidas

• Seleccionable NA/NC
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• Retroreflectivo

• Reflexión directa

• Oposición

CURVAS CARACTERISTICAS
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Selección de salida activa con luz o con oscuridad

Activa con luz (Light ON): cable Blanco (Control) conectado a negativo
Activa con oscuridad (Dark ON): cable Blanco (Control) conectado a positivo o abierto 

Selección de salida activa con luz o con oscuridad

Activa con luz (Light ON): cable Blanco (Control) conectado a negativo
Activa con oscuridad (Dark ON): cable Blanco (Control) conectado a positivo o abierto 

DIMENSIONES

CIRCUITO DE SALIDA
Salida a colector abierto NPN

Modelos Oposición: BMS5M-TDT2
Retroreflectivo: BMS2M-MDT
Reflexión directa: BMS300-DDT

BMS200-DDTN

Salida a colector abierto PNP

Modelos Oposición: BMS5M-TDT-P2
Retroreflectivo: BMS2M-MDT-P
Reflexión directa: BMS300-DDT-P

BMS200-DDTN-PN

Reflector a microprismas
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CONEXIONES

Representante exclusivo: SILGE ELECTRONICSILGE ELECTRONICSILGE ELECTRONICSILGE ELECTRONICSILGE ELECTRONICA S.A.A S.A.A S.A.A S.A.A S.A.
Av. Mitre 950  -  (1602) Florida  -  Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: 4730-1001   FAX : 4760-4950   email:ventas@silge.com.ar
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